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Тема дисертації:
1. Фотоелектричні властивості гетероконтактів на основі шаруватих кристалів GaSe та InSe

2. Photoelectrical properties of heterocontacts based on the layered GaSe and InSe crystals

Реферат:
1. Представлені дослідження впливу статичного тиску на електричні та фотоелектричні параметри
гетеропереходів на основі шаруватих кристалів. Зміни електричних і фотоелектричних параметрів
гетероконтакту InSe/GaSe обговорюються з позиції модифікації границі розділу. Показана можливість
використання речовини природного походження - мумійо при розробці та створенні фоточутливих
структур. Наведено результати досліджень електричних і фотоелектричних властивостей гетероконтактів n-
InSe-мумійо, а також спектрів оптичного поглинання плівок мумійо.

2. Present investigations оf the influence of static pressure on the electrical and photoelectrical parameters of
heterojunctionsbased on the layered and crystals. The changes of the electrical and photoelectrical parameters of
the InSe/GaSe heterojunction are discussed from the point of view of modification of the interface layer. It is
shown that a nature substance - mumijo can be used for development and preparation of photosensitive
structures. For the heterocontacts between semiconductors n-InSe and mumijo the investigations of electrical and



photoelectrical properties as well as optical absorption spectra in the range 0.4-1.2 micrometers for mumijo films
are presented.
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